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摘要(译)

本发明实施例提供一种液晶显示器阵列基板，包括基板和栅极扫描线，
薄膜晶体管，数据线和基板上的钝化层，钝化层覆盖栅极扫描线，薄膜
晶体管，数据线和通孔形成在钝化层中。像素电极形成在钝化层上并包
括透射部分和反射部分，透射部分包括非晶型氧化铟锡膜和在非晶型氧
化铟锡膜下面的多型氧化铟锡膜，反射部分包括多晶型氧化铟锡膜和覆
盖多型氧化铟锡膜的金属膜。
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